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(57) Resumo_METODO PARA FABRICAGAO DE DISPOSI
OPTOELETRONICOS PARA LUZ POLARIZADA Método para fabr
de dispositvos optoeletrénicos. para luz polanzada

enfoca uma maneira de se produzir um fotodetector baseado em ma
organicos, como polimeros e moléculas por exemplo O processo ¢
em primeiro_momento_depositar materais organicos em soluch
clorofrmio, por exemplo, ou oulro solvente organico, em um su
pléstico que anteriormente a deposigdo da soludo polimérica receb
ratamento quimico denominado sianzacdo Apbs a deposico e se
da solugdo polimérica submete-se o subsirato plastico a um estra
mecanico. que visa causar orientagdo do fime polimérico O préxmo
& 0 da transferéncia do fime orientado do substato pldstco pa
substrato de vidko que 4 contém o primero elelrodo, podendo ser FT
ou ITO Coloca-se em contato o fime polimérico onentado com o su

mecanica também & aplicado calor sobre o conunto a fim de fac

wansferéneia Apos o processo de transferdncia & removido o su
iastico, 4 sem o fime onentado, e entdo ¢ depositado por evapor

segundo contato metdlico que pode ser ouro, alumino ou calcio

camada orglnica
FTO
vidro.
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